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前言

　　《电子信息类专业英语》是高职高专“十一五”电子信息类专业规划教材之一。
　　通过学习专业英语，可以扩大学生的专业词汇量，提高学生英文专业文章的阅读能力，同时使学
生获得更多的电子信息类专业方面的新知识和新的发展动态。
　　本教材具有如下特点：　　1）教材内容安排上，按电子信息类专业所涉及的专业课程分成电子
技术基础及应用、仪器仪表与测量方法、家用电器、传感器及应用、数字信号与转换、微电子学与平
面工艺、封装技术及电子设计自动化软件等内容。
全书共12单元，每个单元3篇课文，前两篇为精读课文，第3篇作为阅读材料。
每个单元突出一个领域的技术与应用，是电子信息类的通用专业英语教材。
　　2）选材新颖，点面结合，注重各专业、学科间知识的相关性。
选材不仅能体现专业性还能体现趣味性，同时选取了大量的新知识和新的应用实例。
　　3）每篇精读课文后都提供了课后练习题，具有一定的针对性，有利于检验学生掌握课文的程度
，便于教师更好地进行教学活动；每个单元中的阅读材料，可作为学生自学内容。
学生通过阅读，可以了解更多的专业知识。
　　4）为了便于扩大学生的专业词汇量，书中更注重专业词汇的介绍。
本书还介绍了专业英语语言的结构特点、专业英语的翻译技巧和专业构词法，对学生掌握和理解专业
词汇会有很大的帮助。
另外也介绍了一些常用的数字、数学表达式与英语读法等。
　　本教材由沈阳师范大学职业技术学院温丹丽担任主编，大连职业技术学院邹显圣和沈阳建筑大学
外国语学院程娟担任副主编，沈阳药科大学高等职业技术学院孙清、辽宁装备制造职业技术学院张君
薇和沈阳师范大学职业技术学院林淑芝参与编写。
具体分工如下：温丹丽编写了第6单元、第9至12单元、第7单元和第8单元的阅读材料部分；邹显圣编
写了第1至3单元；程娟编写了专业英语语言的结构特点，专业英语翻译技巧，构词法，数字、数学表
达式与英文读法等部分；孙清编写了第4单元和第5单元；张君薇编写了第7单元和第8单元的精读课文
部分；林淑芝编写了希腊字母及其读法、常用电子信患类专业英语词汇、常用电子信息类专业英语词
汇缩写和电子信息类相关专业课程名称。
全书由东北大学外国语学院韩忠军担任主审，在此表示衷心的感谢。
　　限于编者水平有限，书中难免有不足、疏漏之处，敬请广大读者批评指正。
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内容概要

本教材为高职高专“十一五”电子信息类专业规划教材之一。
编写内容按教育部高职高专电子信息类专业所涉及的专业课程分为电子技术基础及应用、仪器仪表与
测量方法、家用电器、传感器及应用、数字信号与转换、微电子学与平面工艺、封装技术及电子设计
自动化软什等内容。
全书共12个单元，每个单元3篇课文，前2篇为精读课文，第3篇作为阅读材料。
每篇精读课文后都提供了课后练习题，具有一定的针对性，有利于检验学生掌握课文的程度。
教材在选材上独具匠心，力求不仅能体现专业性。
还能体现趣味性；点面结合，每个单元不仅突出一个领域的技术与应用，同时还注重各专业、学科间
知识的相关性；贴近实际，不仅收录了大量专业实用词汇，还选取了大量的新知识和新的应用实例。
　　本教材旨在扩大学生的专业词汇量，提高学生英文专业文章的阅读能力，同时使学生获得更多的
电子信息类专业方面的新知识并了解新的发展动态。
　　本书可作为高等职业教育电子信息类专业的英语教材，也可供相应水平的读者与技术人员参考使
用。
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章节摘录

　　Now let US see how the MOSFET as Fig.1-5 to operate in a circuit.We suppose that thcsubstrate and gate
terminals are connected to the source。
along with a battery between D andS that makes，UDS=-6V.Thus UGS initially（最初，开头）is equal to
zero.Then supposeUcs is changed from zero to IOV with Uos unchanged.The negative gate attracts
positiveholes.When UGs is beyond a threshold value Uth the positive holes are attracted more enoughSO that a
localized inversion layer is formed directly below the gate.This serves as a conduc.ring channel between the source
and the drain electrodes（电极）.As shown in Fig.1-6’thereis a continuous P region from the source to the
drain and Uos causes holes to flow from thesource through the channel to the drain。
This is a majority-carrier current，which flows by thedrift process.Because their operation depends on only a
single type of charge carrier，FET isuniploar（单极的）transistor.In contrast，the bipolar（双极的）junction
transistor requiresboth hole and electron currents.In this case，we see that with zero gate voltage and UGS
posi-tive，there is no conducting channel but when Ucs is sufficiently negative，a channel is formedand current
flows.The more negative we make Ucs，the greater the current.A MOSFET thatconducts appreciable current only
when a nonzero voltage is applied to the gate is called anenhancement-mode field-effect transistor.
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